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DESCRIPCION GENERAL

Primer curso de teoria sobre electrénica analégica, el cual introduce los fundamentos de la electrénica en
general con componentes analégicos basicos como diodos, reguladores, transistores, y elementos pasivos los
cuales son aplicados al analisis y disefio de circuitos electrénicos.

Requisitos : FS- 0409 y FS-0410 Créditos : 3

OBJETIVO GENERAL

Introducir los principios y fundamentos de la electrénica analégica, aplicados al analisis y disefio de circuitos
electrénicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

*  Presentar las configuraciones generales de los sistemas electrénicos

* Estudiar la teoria general de los semiconductores.

* Fundamentar el diodo y el transistor bipolar como elementos basicos en la electrénica en aplicaciones como
rectificacién, regulacién, amplificacién y conmutacion.

* Estudiar el JFET como amplificador

*  Conocer las caracteristicas y aplicaciones de los elementos de resistencia negativa

*  Aprender sobre el efecto de la temperatura en los semiconductores. Calculo de radiadores de calor.

*  Desarrollar la capacidad de andlisis y disefio de sistemas con elementos electrénicos.

» Utilizar el TINA y KICAD para dibujar los circuitos electrénicos



METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

Las lecciones son teérico practicas. La primera parte es tedrica, con clase magistral apoyada en material de
clase que el estudiante debe haber leido previamente, ya sea por investigacion bibliogrédfica o por lecturas

asignadas por el profesor. La segunda parte es practica y consiste en desarrollar un experimento que fomente
los conceptos estudiados en clase.

NORMAS DE EVALUACION
Se evaluara de la siguiente manera:

Tres examenes parciales
Examenes cortos

Laboratorios

15%c/u 0O*
10 % Todas las semanas
35 %

Trabajos de Investigacion ~ 10%

Se evalua la creatividad, la capacidad de bisqueda bibliografica, el dominio de las especificaciones técnicas y
la destreza para dimensionar y determinar componentes electrénicos.

CRONOGRAMA
Semana Examen Corto Ligg:ftzgzs Entrega de -Tral')iij os de E.xémenes
Investigacién (posibles fechas)

5 de Marzo
12 de Marzo Lab No. 1
19 de Marzo Lab No. 2 Asignacién Tema
26 de Marzo Lab No. 3 .

2 de Abril SEMANA SANTA

9 de Abril I Parcial
16 de Abril Lab No.4

23 de Abril Entrega Investigacion

30 de Abril Lab No.5

7 de Mayo Lab No6
14 de Mayo Lab No.7 Asignacion de Tema
21 de Mayo IT Parcial
28 de Mayo Lab No8

4 de Junio Lab No.9

11 de Junio Lab No.10

18 de Junio Lab No.11 Entrega Investigacion

25 de Junio Lab No.12

2 de Julio III Parcial

ENTREGA DE NOTAS




O0* Los examenes podran ser realizados parcialmente en clase y el resto en la casa. Para los problemas realizados
en la casa, el valor de la parte teérica es de un 50% del total de los puntos, el restante 50% sera la parte de
exposiciéon oral individual ante el profesor sobre la forma de analisis y resolucién del problema.

Las tareas serdn realizadas en procesador de palabras y entregadas electrénicamente via mediacion virtual,
seran revisadas y entregadas usando el mismo sistema.

CONTENIDOS

Sistemas electronicos (2 semana)

Osciloscopio, Generador de Onda, Multimetro protoboard
Repaso de Circuitos Eléctricos de Corriente Directa
Kirchoff, Teoremas: Thévenin, Norton

Medicién de variables

Laboratorio de Medicion

Semiconductores (6 semanas)

Propiedades eléctricas de los semiconductores
Uniones PN (DIODOS)

Laboratorio de Diodos

Circuitos de rectificacion y filtrado

Diodos Zener

Laboratorio de Fuentes

Fuentes de voltaje reguladas, (LM317, LM78XX, LM79XX)
Laboratorio de Fuentes Reguladas

El efecto de la temperatura sobre los semiconductores
Calculo de radiadores de calor

Elementos optoelectrénicos

Laboratorio con Circuitos Opticos

(Hasta aqui incluye el primer parcial)

Transistores bipolares (BJT) (5 semanas)

Construccién, funcionamiento, especificaciones eléctricas
Polarizaciéon de transistores B]T

Operacién en corte y saturaciéon

Circuitos amplificadores en clase A. Disefio

Lineas de carga en ACy DC

Circuito equivalente de pequefia sefial del BJT
Laboratorio de Transistores

Respuesta en baja frecuencia

(Hasta aqui incluye el segundo parcial)

Transistores de efecto de campo (3 semanas)

Construccion, funcionamiento y especificaciones eléctricas del JFET
Circuitos amplificadores

Circuito equivalente de pequefia sefial del JFET

Respuesta en baja frecuencia

Laboratorio de Transistores

(Hasta aqui incluye el tercer parcial)



MATERIALES DE CLASE:

Cuaderno bit4cora es un cuaderno hechizo de 80 hojas blancas con cubiertas de plastico transparente y resorte.
Ampo T-432 con fundas plésticas
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